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Posuzovana prace ,,Vodivé polymery pro organickou elektroniku“ se zabyva popisem
vodivych polymerl pfipravenych pfevazné na bazi polypyrolu a to jednak rtiznymi zpisoby
jejich pripravy a jednak naslednym popisem jejich vybranych fyzikalnich vlastnosti. Prace
shrnuje vysledky védecké prace uchazefe za obdobi jeho dosavadni ¢innosti na tomto poli, které
jsou uvedeny v prvni &asti prace. Ta sestdva ze Ctyfech kapitol a zavéru. Po ném nésleduje
seznam uvadéné literatury, seznam veli¢in a zkratek a seznam pfiloh. Tato pfilohova ¢ast uvadi
v chronologickém pofadi védecké ¢lanky publikované v zahrani¢nich odbornych ¢asopisech,
jejichz je uchaze¢ hlavnim autorem nebo spoluautorem, zahrnujici problematiku popisovanou
v Casti prvni.

Prvni kapitola prvni €asti popisuje vyznam organickych vodi¢i a polovodi¢ii a ukazuje
moznosti jejich vyuziti v sou€asnych technologiich. Je zde vyzdvizen zpisob jejich pfipravy
pomoci modernich tiskovych technologii a jejich vyuziti jako senzori pro fadu aplikaci.

Podrobny popis technologie ptipravy vodivych polymerti je uveden ve druhé kapitole
prace. Jedna se zejména o metodu ,,Ink-Jet* a metodu pripravy pomoci laserovych depozi¢nich
technologii(technologie PLD, MAPLE, LIFT, MAPLE-DW).

Treti kapitola pojednava o zplisobu piipravy polypyrolu, jeho chemické struktufe a o vlivu
ziskané struktury na jeho vyslednou elektrickou vodivost.

Kapitola 4 se zabyvd moZnostmi a metodami piipravy supramolekularnich struktur
polypyrolu. Je zde podrobné popsdn mechanismus vzniku nanotubuldrnich morfologii pomoci
azobarviv, hlavné methyl oranze. Tato kapitola také pojednava o stabilité takto pfipravenych
material{, ktera je u nanotubulérniho polypyrolu mnohem vy$8i neZ u globularniho, coZ pfiznivé
ovliviiuje jeho vyuziti v pfipadnych aplikacich. DuileZitou zde popsanou aplikaci je konstrukce
senzorl pro detekci tékavych organickych latek na bazi nanotubularniho polypyrolu.

V nésledujicim zavéru autor shrnuje v sedmi bodech dosavadni vysledky své védecké
prace v oblasti vodivych polymert, kterych dosahl.

Jak jsem jiZ uvedl vuvodu svého posudku, byly fyzikalni vlastnosti pkipravenych
materiali testovany celou fadou experimentalnich metod. Vedle metod charakterizujicich jejich
strukturu (SEM, TEM, EDS), bylo provadéno i méfeni jejich elektrickych vlastnosti. Jedna se o
méfeni stejnosmérné vodivosti a o klasicka méfeni impedance ve stiidavém elektrickém poli, dale
o impedan¢ni méfeni pomoci interdigitalni konfigurace elektrod, ptipadné o méfeni Sumovych
charakteristik polypyrolovych senzort.

Vzhledem k tomu, Ze tato problematika je mi profesné blizka, rad bych se u ni kratce
zastavil. Souhlasim s autorem prace, Ze dikladna a podrobna znalost vodivostniho chovani t&chto
materialil za riznych vnéjSich podminek, hlavné pfi jejich vyuZiti jako senzord, je dileZitou, ne-li
nezbytnou soucasti vyzkumu v této oblasti, a méla by ji byt i v budoucnosti vénovana patfi¢na
pozornost.

Pti této pfileZitosti bych proto rad autorovi poloZzil n€kolik otazek. Zajimalo by mé, pro¢
napiiklad byla pfi vyhodnoceni fézové citlivosti chemorezistori zvolena jako referenéni
frekvence 1 MHz. Tato volba je podle mého nazoru opodstatnéna pouze v piipadé, Ze se neméni
Sitka ziskanych aborp¢nich kiivek, tzn. Zze pro vSechny urované koncentrace miZeme pouZit
jednoduchého néhradniho schématu paralelni kombinace odporu a kapacity. Podle mého nazoru



by vSak bylo vhodnéjsi jako referencni frekvenci zvolit frekvenci maxima v impedan&nim
Nyquistoveé diagramu.

Ptesnost méfeni pii pouzZiti interdigitalnich elektrod zavisi na tloustce méfenych vrstev.
V praci, zabyvajici se témito métenimi se uvadi jeji velikost cca 100nm, ale neni uvedeno, zda se
tato pro rizné depozice nelisi. Vzhledem k tomu, Ze budici elektrické pole je v tomto systému
nehomogenni, miize ménici se tloustka depozitu vyrazné ovlivnit ziskané vysledky.

Jako posledni vznasim dotaz na metodiku uréeni Sumového spektra signalu, ktera by asi
méla byt zmetodického hlediska uvedena v &asti prace zabyvajici se spektralni analyzou
Sumovych slozek signélu (str. 5).

Zavérem Kkonstatuji, Ze prace je sepsana velmi peclivé a srozumitelné, s minimem
pieklepti a chyb. Mohu zde uvést napt. oznaceni obrazku 1 na str. 19, misto spravného oznadeni
,»Obrazek 15“. Dale pak v textu u obrazkt 6 a 7 (str.10) jsou uvedeny zkratky TEM, TES, EDS,
aniz by byl jejich vyznam uveden v seznamu zkratek.

Kromé posuzované habilitatni prace uchaze¢ ve své Zadosti o zahajeni habilitatniho
fizeni uvadi stru¢ny Zivotopis a piehled svych dosavadnich pedagogickych a védeckych aktivit.
Z uvedeného materialu vyplyva, Ze vysledky jeho odborné ¢innosti jsou natolik vyrazné, Ze
davaji plnou zaruku v jejim Uspé€$ném pokracovani ve funkci docenta v oboru Technicka
kybernetika. Zadost proto doporucuji.
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